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Grupa kursow NIE
Wyktad Cwiczenia | Laboratorium | Projekt Seminarium
Liczba godzin zajgc¢ 15
zorganizowanych w Uczelni
(ZZU)
Liczba godzin catkowitego 60
naktadu pracy studenta
(CNPS)
Forma zaliczenia Egzamin/
zaliczenie
na oceng*
Dla grupy kursow zaznaczy¢
kurs koncowy (X)
Liczba punktow ECTS 2
w tym liczba punktow
odpowiadajaca zajgciom
o charakterze praktycznym (P)
w tym liczba punktow ECTS 1.0
odpowiadajaca zajgciom
wymagajacym bezposredniego
udziatu nauczycieli lub innych
0s6b prowadzacych zajecia
(BU)

*niepotrzebne skresli¢

SPOLECZNYCH

spektroskopii, podstaw optyki kwantowej 1 fizyki nanostruktur.

1 przetwarzania informacji, efektywne zarzadzanie czasem.

WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I KOMPETENCJI
. Wiedza z zakresu: mechaniki kwantowej, fizyki ciala statego, fizyki potprzewodnikow,

. Znajomos¢ jezyka angielskiego co najmniej na poziomie B2 (materiaty w jezyku
angielskim, m. in. wspodlczesna literatura przedmiotu — publikacje naukowe).

. Umieje¢tnos¢ wyszukiwania informacji w naukowych bazach danych oraz uzyskania
dostgpu do czasopism za posrednictwem Politechniki Wroctawskie;.

4. W zakresie kompetencji spotecznych: zdolno$¢ do koncentracji, umiejetnos$¢ stuchania

CELE PRZEDMIOTU




C1 Zapoznanie studentéw z uktadami fizycznymi umozliwiajacymi emisje¢ pojedynczych fotonow
(wady i zalety kazdego z nich).

C2 Zapoznanie studentéw z metodami implementacji oraz weryfikacji parametrow zrodet
pojedynczych fotonéw w rzeczywistych uktadach doswiadczalnych (wskazanie praktycznych
trudno$ci i sposobow ich rozwiazania).

C3 Zapoznanie studentéw z aktualnym stanem wiedzy nt. zrdédel pojedynczych fotonow w réznych
uktadach fizycznych.

PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIE
Z zakresu wiedzy:
PEU_ W01 ma rozszerzong i pogtebiong wiedz¢ z wybranych zagadnien po§wigconym
emiterom pojedynczych fotonéw

7 zakresu umiejetnosci:
PEU _UO1 potrafi formutowac¢ i testowac hipotezy zwigzane z prostymi problemami
badawczymi zwigzanymi z emiterami pojedynczych fotonow

Z zakresu kompetencji spotecznych:

PEU KO1 rozumie potrzebg formutowania i przekazywania spoleczenstwu (m.in. poprzez
srodki masowego przekazu) informacji i opinii dotyczacych emiterom pojedynczych
fotonoéw; potrafi przekazad takie informacje w sposdb powszechnie zrozumiaty

TRESCI PROGRAMOWE
Forma ZanC' - wyklad Liczba godzin

Zapoznanie studentéw z zakresem materiatu wyktadu, obowiazujaca

Wyl |literaturg, wymaganiami oraz formg zaliczenia wyktadu. Sprawdzenie 1
wiedzy studentéw na tematy wymagane do uczestnictwa w wykladzie.
Przypomnienie podstawowych poje¢ za zakresu optyki kwantowej

Wy2 niezbe;finych .do zrozumienia dalszego m’ateriatiu wykladu. 3
Zdefiniowanie podstawowych parametrow zrédet pojedynczych
fotonéw oraz metod ich do§wiadczalnego wyznaczenia.
Przedstawienie uktadow fizycznych, ktore emitujg pojedyncze fotony

Wy3 | wraz ze wskazaniem ich charakterystycznych cech, a w szczegolnosci 3
wad 1 zalet kazdego z podejsc.

Wy4 | Podstawowe technologie wytwarzania zrddet pojedynczych fotonow. 2
Zaprezentowanie aktualnego stanu wiedzy nt. zrédet pojedynczych

Wy5 | fotonow, w szczegdlnosci rekordowych parametrow takich zrodet 2
zrealizowanych w réznych uktadach fizycznych.

Wyb6 | Zastosowania zrodel pojedynczych fotonow. 2

Wy7 | Zaliczenie. 2
Suma godzin 15




STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

NI1. Prezentacja multimedialna tresci wyktadu.
N2. Prezentacja tresci artykutow naukowych.

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW UCZENIA SIE

Oceny (F — formujaca Numer efektu Sposob oceny osiagni¢cia efektu uczenia si¢

(w trakcie semestru), P | uczenia sig
— podsumowujaca (na
koniec semestru)

F1 PEU W01, Kolokwium zaliczeniowe
PEU UO1,
PEU KOl

P=FlI
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